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Areas de conocimiento (BOE): Electronica. Ingenieria de Sistemas y Automatica. Ingenieria
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Descriptores (BOE): Criterios de eleccion y utilizacion de dispositivos electronicos. Técnicas de
fabricacion y disefio.

Coordinador: Manuel Manzanares

Prerrequisitos: EAL, EP

Correquisitos:

Obijetivos: Conocer el mercado de componentes y de dispositivos. Estudiar datos de catalogos y
conocer modelos avanzados de componentes y dispositivos para su interpretacion. Criterios de
eleccion y utilizacion de componentes y dispositivos en diferentes circuitos y condiciones. Conocer los
materiales utilizados y las técnicas de fabricacion y disefio de componentes y dispositivos.

Programa:

Tema 1: Fundamentos (7 h)

Introduccion al estudio de materiales: teoria de bandas energéticas, tipos de materiales y efectos de la
temperatura. Fiabilidad: definiciones y ejemplos. Datos de catélogos: caracteristicas estaticas y dinamicas.
Ensayos de componentes. Introduccién al encapsulado de componentes de insercion y SMD. Disipacion
térmica en los dispositivos: resistencia e impedancia térmica, tipos y calculos de radiadores o disipadores.
Tema 2: Materiales y componentes resistivos, inductivos y capacitivos (6 h)

Materiales conductores: propiedades eléctricas. Resistores: tipos, estructura interna de fabricacion y
modelos avanzados, datos de catalogo y encapsulados, efectos de la temperatura. Materiales dieléctricos:
propiedades eléctricas. Condensadores: tipos, estructura interna de fabricacion y modelos avanzados, datos
de catélogo y encapsulados. Propiedades de los materiales magnéticos: estudio de diferentes materiales
magnéticos. Modelos avanzados de inductores y presentaciones comerciales de materiales magnéticos e
inductores. Condiciones de disefio de inductores.

Tema 3: Materiales semiconductores (2 h)

Definicidn y tipos de semiconductores. Concentracion de portadores. Transporte de cargas. Diagrama de
bandas. Procesos industriales de obtencion y de dopado de semiconductores.

Tema 4: Dispositivos semiconductores discretos (14 h)

Diodos: estructuras internas de fabricacion, influencia de la temperatura, tipos y modelos avanzados,
fabricacion, datos de catalogo, encapsulados y seleccion. Transistores: estructuras internas de fabricacion y
modelos avanzados del BJT, influencia de la temperatura. Tipos de transistores FET: estructuras internas
de fabricacion y modelos avanzados, influencia de la temperatura. Datos de catalogo, seleccion y
encapsulados del BJT y del FET. Dispositivos de potencia: tipos y estructuras internas de fabricacion,
comparacion de dispositivos, datos de catalogo y encapsulados, circuitos de aplicacion con diferentes
dispositivos discretos.

Tema 5: Dispositivos digitales (10 h)

Circuitos integrados digitales: evolucion de las familias l6gicas. Subfamilias: estructuras internas y
caracteristicas. Disefo de circuitos integrados digitales. Dispositivos digitales: datos de catalogo y




encapsulados. Diagrama de Sticks.
Tema 6: Dispositivos analdgicos (8 h)
Introduccion a los circuitos integrados analdgicos. Estructuras internas y caracteristicas del

amplificador operacional real. Tipos de amplificadores operacionales. Datos de catalogo de amplificadores
operacionales y encapsulados. Seleccion de amplificadores operacionales.

Tema 7: Dispositivos optoelectronicos (5 h)

Materiales optoelectronicos. Modelos de estudio. Efectos de la radiacion en la union PN. Dispositivos
fotoemisores. Dispositivos fotodetectores. Captacion de energia: celdas solares. Fibras Opticas. Datos de
catalogo de componentes optoelectronicos. Seleccion de dispositivos optoelectronicos.

Tema 8: Componentes electromecénicos (4 h)

Conectores, relés, contactores, cables, otros.

Précticas de laboratorio:

1. Ensayos de resistores, inductores y condensadores (2 h)

2. Ensayos de diodos y transistores (2 h)

3. Ensayos de caracteristicas de circuitos integrados digitales (2 h)
4. Ensayos de caracteristicas de circuitos integrados analdgicos (2 h)
5. Ensayos de dispositivos optoelectronicos (2 h)

6. Obtencion de una placa de circuito impreso (2 h)

Actividades no presenciales:

1. Investigacion y estudio del estado del arte de diferentes componentes y dispositivos (5 h)

2. Estudio de caracteristicas, notas y circuitos de aplicacion propuestos por los fabricantes de dispositivos.
Estudio detallado de la informacién presentada por los fabricantes de las especificaciones técnicas
suministradas (5 h)

3. Seleccion de componentes adecuados para diferentes circuitos propuestos en diferentes condiciones de
trabajo (5 h)

Bibliografia bésica:

1. MALIK, N. R. “CIRCUITOS ELECTRONICOS”. 62 ed. Ed. Prentice Hall. 2000.

2. HAMBLEY, A. R. “ELECTRONICA”. Ed. Prentice Hall.

3. PRAT VINAS, LL. “CIRCUITOS Y DISPOSITIVOS ELECTRONICOS”. Ed. UPC.

Bibliografia complementaria:

1. MARTINEZ GUALDA, S. “PRONTUARIO PARA EL DISENO ELECTRICO Y ELECTRONICO”.
Ed. Marcombo.

2. ALVAREZ SANTOS, R. “MATERIALES Y COMPONENTES ELECTRONICOS ACTIVOS”. Ed.
Ciencia3.

3. PINDADO RICO, R. “ELECTRONICA ANALOGICA INTEGRADA. Introduccion al disefio mediante
problemas”. Ed. Marcombo.

Sistema de evaluacion:

Controles de seguimiento: Primero: 15 % Segundo: 15 % | Prueba final: 35 %

No presencialidad: 20 % | Practicas: 15 % | Otra: 0 %




